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Тема дисертації:
1. Домішкові стани в одноосьове стиснутому кристалічному твердому тілі із складною енергетичною
структурою (на прикладі p-Ge)

2. Impurity states in uniaxially stressed bulk crystal solid with complex energy structure (on example of p-Ge).

Реферат:
1. Одноосьово стиснутий p-Ge. Дослідження домішкових станів і їхнього впливу на кінетичні й оптичні
властивості носіїв заряду в одноосьово деформованому кристалі зі скла-дною енергетичною структурою.
Методи дослідження - теоретичні: метод ефективної маси, метод функцій Гріна. Теоретичні і практичні
результати - обчислений коефіцієнт поглинання світла глибокими домішковими центрами в одноосьово
стиснутих p-Ge і GaAs, розраховані залежності енергії зв'язку і уширення резонансних домішкових станів, а
також перетину домішкового розсіювання, від величини одноосьового стиску; розраховані поляризаційні
залежності спонтанного випромінювання світла з одноосьово стиснуто-го p-Ge. Новизна - розрахунки
проведені для випадку екра-нованого кулонівського потенціалу домішкового центра; отримані результати
вказують на зміну механізму випромі-нювання з ростом величини одноосьового стиску. Сфера
використання - фізика лазерів, фізика інвертованих розпо-ділів у напружених структурах.



2. Uniaxially stressed p-Ge. Investigations of impurity states and their influence on the kinetic and optical
properties of charge carriers in uniaxially deformed crystal with complex energy structure. The Methods of study -
theoretical: method of efficient mass, method of functions Грина. Theoretical and practical results - it is calculated
factor of light absorption by the deep impurity centers in uniaxially stressed p-Ge and GaAs it is calculated to
dependencies binding energy and broadening of resonant impurity states for impurity center, as well as cross-
section of impurity scattering; it is calculated polarization de-pendencies of spontaneous emission from uniaxially
stressed p-Ge. Novelty - calculations they are organized for impurity center with screened Coulomb interaction;
obtained results indicate the alteration of emission mechanism with growth of uniaxial stress. The Sphere of use -
physics of lazers, physics of inverted distribution in tense structures.
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